> Fabricado y desarrollado
en Espana

) Tecnologia CTA

> Reduce al 40% la superficie
de captacion frente a
Fotovoltaica + Térmica

> Mejora hasta un 15% el
rendimiento del panel
fotovoltaico convencional

> Mejora el rendimiento a
alta T® de los colectores.

Y Pruebas de Certificacion
segun EN-12975

> Ensayo de Durabilidad y
Fiabilidad segin norma
ISO 9806:2013
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Caracteristicas generales Curva |-V segun la irradiancia incidente

Tamano de célula 156x156mm or ' ' ' " Temp. de célula = 25°C
N° de células 60 sk Irad. Incidente = 1000 W/m2 -
Vidrio frontal 3.2mm vidrio templado % L Irad. Incidente = 800 W/m2 ]
Peso (vacio) 45.8 kg I ,

2 | Irad. Incidente = 600 W/m2 i
Dimensiones (LxAXE) 1645 x 978 x 93(+25)mm 3 ‘F | Od | C_de Te —

rad. Inciaente = m!
Caja de conexiones IP65 / IP67 disponibles 2= —— .
- L I . Inci = W.
Longitud de cable 1000mm 0 e —
Seccion de cable 4mm? 0 ° 10 1 VO.ffjoe vl ©
N° de diodos 3
fj\onedores Q\A|C4 compatidle Curva I-V segin la temperatura
arco uminio

10 T T T T T T T
oge . J4 . 8
Especificaciones electricas I |
< A Irrad. Incidente = 1000 W/m?
Valores testados bajo Condiciones Estandar STC (AM 1.5, Iradiancia 1000 W/m?, -“E’ | === Temp. de célula =10°C
Temperatura de Célula 25°C) g 4 s Temp. de célula =25°C
. . 6 | e Temp. de célula =40°C
Po’rerpo normnol (Pmax) 265 Wp © [ = Temp.de céua=ssec
Voltaje nominal (Vmp) 31.65V [ = Temp. de célula =70°C
Corriente nominal (Im . I T
; . ( P) Bi00IA 0 5 10 15 20 25 30 35 40
Voltaje de Circuito Abierto (Voc) | 38.58 V Voltaje [V]

Corriente de Cortocircuito (Isc) 9.06 A

Tolerancia de potencia 0+4.99 Wp Especificaciones Térmicas

Eficiencia del médulo 15.98% ., ..

Presion maxima 10 bar
Coeficiente temp. voltaje -0.37%/K Recuperador Cobre
Coeficiente temp. intensidad +0.06%/K Capacidad 1,2L
Coeficiente temp. potencia -0.47%/K Rendimiento éptico (no) 0.51

Coef. pérdidas térmicas, al 4.93 W/m2%k

Voltaje méximo del sistema DC 1000V (TUV) Coef. pérdidas térmicas, a2 0.021 W/m2k2

a H H _AN° o
T de, func‘lonom|en’r,o‘ 40°C /+85°C Pérdida de presiéon 0.04 bar
Corriente inversa maxima 15A
Nivel de proteccion IP IP65 "
Clase de seguridad I Rendimiento Térmico
1,00 B i R
0.80 G*z(Tm_TQir)/G Sin generacion eléctrica

Los paneles Ecomesh se diferencian por :
disponer la tecnologia CTA, que mejora el 0.60 \\,\
rendimiento global, recuperando el calor que 0,40 T b
ofros paneles pierden por su cara frontal. Esta 0,20 : :
tecnologia ha sido validada, patentada, testa-

da e instalada por EndeF Engineering.

-------- Con generacion eléctrica

0,00
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